
）を導入することを明らかにしました。
東京エレクトロンは、このような立体構造のトランジスタ形成に
必要な独自の低損傷プラズマ技術を応用した製品を開発提供し
ています。
立体構造に続くトランジスタの革新技術は、ゲルマニウム（Ge）
やインジウムガリウム砒素（InGaAs）などの新材料の採用です。
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